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MEMORTIA DESCRIRTIVA
para solicitar
CERTIFICADOG DE ADICICOCN
a la
PATENTE DE INVENCIOUN
Nimero 147.473, solicitada el 25 de noviembre de 1939
en
E8PANA
por VEINIE ados
a nombre de la £ociété Fraugeise Radio Electrigque,
entidud de nacionalidad freancesa, establecida en 79,
bowlevard Haussmpann, FParis, FRANCIA, por
"U PROCEDIMIENIC DS LODULACION PARA
"EulS0RAS UE RADIODIFULION".

Bn la Patente principal se ha descrito un
cistewa de modulacidn de alto rendimiento del circui-

to terminal (dltima fase) de una emicora, sistema que




10

15

20

25

20

se caracteriza por el hecho de que la 41ltima face re-

cibe una onda modulada en amplitud, ec decir, en rea-
lidad, por 1la salida de una emisora modulada de mas
debil potencia y de un tipo normal cualquicra.

La presente patente adicional, sistema Chis

reix et Fagot, deccribe deuna manera mas detallada

los medios puestos en obra en el caso de una emisora
de gran potancia cuyo dltimo piso esta montado en si-
nétrica doble y que lleva por consiguiente cuatro lém-
paras de salida, o un multiple de cuatro. ILse serd
facil al técnico adaptar, por supresidn de drganos

el mortaje descrito en el dibujo 2 en el caso en que
el Yltimo piso no llevace mas que dos lémparas (una

& deracha y otra a izquierda), lo cual vizne a ser un
montaje sencillo.

La Memoria que acowpaifia & la Patente princi-
rel muestra que el sistepa de modulacibn deserito se
asemeja al sistema de modulacidén conocido por el nom-
bre de "modulacidén por cembio de fase", o sistena
Chireix, cuya teorla ce halla expueste en la Revista
"proceedings of the Institute of Radio Engineers 1935".
El circuito terminal de amplificacidn se realiza bajo
una forma preferida de dicho sistema. La diferencia
esercial de funcionamiento radica en el hecho de yue
para todos los regimenes inferiores en potencia ine-
t4ntanea del regimen portador, el sistema viene a ser
anélogo al sistema de alta frecuencia modulada, mien-
tras que para todos los regimenes superiores en poten-

cia instdntanea del regimen portador recurre dicho sis-
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tema a la modulacidn por cambic de fase, el cual se

obtiene automdticamente gracias a un montaje de reac-
cién inversa, efectudndose las rotacionces de fase de-
secadas a partir del momento en que la tansidn a terna
de alta frecusncia desarrollada ez el circulitode sa—
lida de las l4mparas llega a caturarse.

A4 continuacidn se deccribe someramente, con
referenciaa los dibujos 2 y 3, los reglajes, yel fun-
cionamicento.

T representa un transmisor que alimenta un
circuito sintonizado que se compone de una capacidad
y de una inductancia 1, 1', 1" de la energfa de alta

frecuencia modulada, cnerglfa que ha sido recogida en

=

os circuitos acordados 2, 2', 2" de la figura 2.

t-

os circuitos acordados 2 y 2" cargados por las re=
sistencias R constituyen circuitos de atague de reji-
lla de cada una de las dos lémparas montadas, y los
circuitos acordados 3 y 3' constituyen los circuitos
de salida de estas mismas ldmperas (se entiende por
circuitos acordados que, corténdose la conexién en

loc puntos -m- y -n-, la carga de las l&mparas es pus
ramense Shumica). Los condensadores N son log con-
densadores neutrodinos y los drganos 4 y 5 los conden=
cadores de blogueo y las auwto-inductancias de bloqueo
habituales. Los circuitos de salida 3 y 3' estén
acoplados a la antena representads esqueméticamente
por la resictencia R por medio de un acoplamiento mag-
nético (a izquicerda), auto-inductancia 6 y un acopla-

miento electroestdtico (a derecha), constituido por
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el condensador 7. Los elementos 6 y 7 conctituyen

tambiédn un circuito acordado, y por otra parte el aco-
plamiento magnédtico se hace igual al acoplamiento elec-
troestdtico. Tn estas condiciones la teorfa demues-
tra que la tencidn en las bornac de R esté en fase

con la excitacidn simétrica &, y que ¢i la impedan-

cia de acoplamiento (z) de 6 o 7 esté unida a la re-
sictencia R por la férmula

Z = Etg&l'
R
siguen las lémparas suministrando corriente sobre una
resistencia perfecta cuando las desconexiones en los
pantos -m- y en- vuelven a unirse, y cuando las exci-
taciones en las bornas de los dos circuitos 2y 2', en
vez de estar en fase, varfan de fase entre sf del 4n-
gulo 2 91 en el sentido de un avance & la izquisrda y
de un retroceso a la derechu. Bn el sistema Qe es
objetc de la Patente principal, este fngulo (¥ se
realisard en el regimen portador y permanecerd fijo pa-
ra todos los regimenes instantédneos inferiores, por

el contrario aumentard para los regimenes inctanté-
neos superiores cuando en la modwlacién por cambio de
fase varia el dngulo & durante todo el ciclo dela mo-
dulacidn. Resulta pues gue para los regfmenes instan-
tdneos superiores al regimen portador, el circuito de
alimeatacién de las lémparws no estd ya exactamente

de acorde, si bien el factor de potencia permanece al=-
to desde el momento en gue By alcanza el orden de 20

a 25°, o més.
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Si el montaje estuviese limitado a la puarte
descrita, serfa fdcil comprobar que, estando en fase
las excitaciones 2 y 2', la corriente en R serfa nu-
la, cualguiera que fucse el tamafio de las excitacio-
nes supuestas iguales (caso de 1a modulacién por can-
bio de fase de modulacidn en vaclo). Se le comple-
tard, por lo tanto aiadiendo a la excitacién simétri-
ca S, conforme a la idea de la patente principal, dos
excitaciones suplementarias, moduladas igualmente, si
bien en cuadratura, y marcadas con & y U (E proviene
del transmisor T, U proviene de la antena y acciona

en reaccidn contraria con E). Los pequelios diagra-

" mas reprecentados al lado de lo. circuitos 2 y 2° in-

dican las direcciones de estas excitaciones. Segdn
estos diagramas, ce ve gue loc vectores de excitacidn
giran de un 4ngulo f-definido por: tg b= —;Eff—g— .

i se regula las :xcitaciones globales
v =V (& - U)2 + S° de manera que con un regi=
men de onda portadora la tansidn alterna desarrollaw-
da en 3 y 3' equilibra la tensidn continua (tensidn
debil de desperdicio), se obtendrd un buen rendimien-
to para este regimen del dltimo sector (circuito acor-
dado y tensién ddbil, de desperdicio).

Para las potencias instantdneas inferiores,
siendo lineal el sistema, los 4ngulos de las exci-
taciones en 2 y 2' permanecen fijos, y el rendimien-
to se ajustard a la amplitud instantdnea. Para los
regfmenes superiores al regimen portador, y por efece

to de la saturacifn de la tencidn alterna desarrollada
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en 3y 3', U tendrd qie permanecer constante, el dngulo

~ aumentard por lo tanto produciendo un avmento de
U. La tendencia & la regulsridad serd tanto més
pronunciada cuanto que -ELIfL—ll- se aproxime mas a la
unidad,

wueda por explicar como ce pueden obtener
fdcilmente estas tensiones E y U.

Refiriéndonos al montaje representado en la
figara 1, si E y U son dos fuentesc en fase de amplitud
desigual: § > U,

Si LC es un circuito acordado y si AWy 7;__

w

son dos reactancias iguales y de cignos inversos, es

decir 3i:

i
B3

I p— .
Yy w
se obticene el equivalente de un doble montaje de in-

tensidad conctante. Sefialando con E -~ U la tensién

en lac bYbornas de R, e obtiene entonces:
B-T=-j (EuU)..-—-%—-—
(o

cualesquiera que sean los valores de E y U. Constiw
tuye esto, pues, una manera sencilla de obtener las
cuadraturac descadas. Ldemés demuestra el cdlculo
que & y U suministran sobre una resistencia pura.

Si 3 y U suministran cada una gobre dos mon-
tajes tales cowo el de 1lu figure 1, comenzando el pri-
mer montaje para I y para una serie self A , v el se-
gundc (siempre para Z) parsa una capacidad ¥ » se em-

palmerdn en derivacidn cobre B y U dou circuitos acore
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dados, 1llegando asf a la realizacidn de la figura 2.

Bl circuito 2", excitado por el transmisor, y acor-

dado, s& conecta con los puntos A y B, deuna parte,
del circuito 2 y con los puntos A' H', de otra par-

te, del circuito 2', por los condensedores y los selfs
Ay

Asfmismo, el alimentador de partide en la
antena acordada es conectado en igual forma con los
puntos A,L', B,B'.  Se observaré que cade uno de los
puntos teles como 4, B, A', B' esté conectado, por una
parte, con por una reactancis de un signo determi-
nado, y, por otra parte, con por una reactancia
de signo inverso, realizéndose acs! cuatro veces el
montaje de la figura 1, ya que ¥ estén en fase.

Se observard tambidn que endefinitiva to-
dos los circuitos indicados estén rigurosamente acor-
des, 1o que facilita los reglajes.

Esta solicitud, que corresponde a la pre-
sentada en Francia el 29 de diciembre de 1938, bajo
el nfmero 38,186, se acoge & los beneficios del ar-
tfculo 51 del vigente Estatuto de propiedad Indus-

trial,
-0- NOTA -o0=
Los puntos de invencidn propia y nueva que
se presentan para que sean objeto de este CERTIFICADC

DE ADICION en Espaia, son 1os siguientes:

12 -~ Una emisora de alta frecuencia segin

- 7 =




. la paterte principal, caracterizada por el hecho @e
que se aplica el invento a su dltimo piso en monta-
175 je simZétrico doble.

2¢ - lModificaciones introducidas en el ob-
jeto de la Patente de la Patente de Invencidn nifme-
10 147.473%, solicitada el 25 de noviembre de 19329,
que recee sobre "Un procedimiento de modulacidn para

180 enisoras de radiodifusidn".

Tal v como se ha descrito en la Memoria
gue antecede, representado en el dibujo que se acon-
paida y con los fines que se han especificado.

Bsta Lieworia conste de ocho hojac escritas

135 por una sola cara.
15 DIC. 1939
ANC IE LA V;CTOBIA

P. A.
Alberto de Elzaoiia
Por Poder

ljsdrid,
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